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Telefunken Diode BYT53F Datasheet

BYT 53.

Silizium-Mesa-Dioden
Anwendungen: Sehr schnelle Gleichrichter und Schaltar

Beondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht & Niedrige Sperrstrome

@ Hermetisch dichtes Gehause ® Soft-recovery-Verhalten

Abmessungen in mm
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sﬂeﬂ'sﬂﬂ.ﬂ nung. Epll ZENSperrspannung

BYTS3 A Uy ™ Uppsa 50 W
BYTS53 B Uy =Unpa 100 W
BYTE3C Uy =Uanm 150 W
BYTE3D Uy =Ugrm 200 W
BYTS3F Ug=Ugna 300 A
BYTS3G Uy =Upnia 400 W
StoldurchlaBstrom
rp =10 ms Team 20 A
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 2.4 I, 1 A
/=10 mm, T = 25°C Fig. 3 1l 1.5 A
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tw,. =B5...+ 1756 *C
Maximale Wirmewiderstinda
Sperrschicht-Umgebung
/=10 mm, T = konstant Fig.1 R, . 60 KW
auf Leiterplatte im Raster 25 mm Fig. 2 R/, . 110 KW
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Kenngrilen
= 25 °C, falls nicht anders angegeben

Durchla@spannung

JF =14A

=14, '.I"I-1?5 °C
Sperrstrom

Ug = Uppg

Up=Uprr '.l'I =150°C
Rickwinserholzeit
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BYT 53.
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